
JP 5679161 B2 2015.3.4

10

20

(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　第１色の光を発する複数の第１発光層と、第２色の光を発する複数の第２発光層と、第
３色の光を発する複数の第３発光層と、を含む有機エレクトロルミネッセンス薄膜と、
　複数の第１画素電極、複数の第２画素電極及び複数の第３画素電極を含む回路基板と、
　を有し、
　前記複数の第１画素電極は、複数の列をなすように並び、
　前記複数の第２画素電極及び前記複数の第３画素電極は、前記第１画素電極の隣同士の
前記列の間に２列で並び、
　１つの前記第２画素電極及び１つの前記第３画素電極は、それぞれの前記列に交互に並
び、
　前記第１画素電極の隣同士の前記列の間で、前記列の間隔方向に、一対の前記第２画素
電極が並び、
　前記第１画素電極の隣同士の列の間で、前記列の間隔方向に、一対の前記第３画素電極
が並び、
　前記一対の前記第２画素電極と前記一対の前記第３画素電極とは、前記列の前記間隔方
向に交互に並び、
　前記複数の第１発光層は、前記複数の第１画素電極と重なるように配置され、
　前記複数の第２発光層は、それぞれの前記第２発光層が前記一対の前記第２画素電極と
連続的に重なるように配置され、
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　前記複数の第３発光層は、それぞれの前記第３発光層が前記一対の前記第３画素電極と
連続的に重なるように配置され、
　隣り合う１つの前記第１画素電極と１つの前記第２画素電極との間の最短距離Ｄ１２と
、隣り合う１つの前記第１画素電極と１つの前記第３画素電極との間の最短距離Ｄ１３と
、前記一対の前記第２画素電極の間の最短距離Ｄ２と、前記一対の前記第３画素電極の間
の最短距離Ｄ３とは、
　Ｄ２＜Ｄ１２
　Ｄ２＜Ｄ１３
　Ｄ３＜Ｄ１２
　Ｄ３＜Ｄ１３の関係を有することを特徴とする有機エレクトロルミネッセンス表示装置
。
【請求項２】
　請求項１に記載された有機エレクトロルミネッセンス表示装置において、
　前記複数の第１発光層は、１つの前記第１発光層が１つの前記列の前記第１画素電極と
連続的に重なるように、複数のストライプ状に形成されていることを特徴とする有機エレ
クトロルミネッセンス表示装置。
【請求項３】
　請求項１に記載された有機エレクトロルミネッセンス表示装置において、
　前記複数の第１発光層は、１つの前記第１発光層が１つの前記第１画素電極と重なるよ
うに分離されて形成されていることを特徴とする有機エレクトロルミネッセンス表示装置
。
【請求項４】
　請求項３に記載された有機エレクトロルミネッセンス表示装置において、
　それぞれの前記第１発光層、それぞれの前記第２発光層及びそれぞれの前記第３発光層
は、いずれも丸い平面形状を有することを特徴とする有機エレクトロルミネッセンス表示
装置。
【請求項５】
　請求項３に記載された有機エレクトロルミネッセンス表示装置において、
　それぞれの前記第１発光層、それぞれの前記第２発光層及びそれぞれの前記第３発光層
は、いずれも多角形の平面形状を有することを特徴とする有機エレクトロルミネッセンス
表示装置。
【請求項６】
　請求項１から５のいずれか１項に記載された有機エレクトロルミネッセンス表示装置に
おいて、
　前記複数の第１画素電極、前記複数の第２画素電極及び前記複数の第３画素電極は、そ
れぞれの前記列に直交して複数行で並ぶように、マトリクス状に配列されていることを特
徴とする有機エレクトロルミネッセンス表示装置。
【請求項７】
　請求項１から５のいずれか１項に記載された有機エレクトロルミネッセンス表示装置に
おいて、
　前記一対の第２画素電極は、それぞれの前記第１画素電極の、前記列に直交する方向に
隣り合う位置から、前記列に沿った方向にずれた位置に配列され、
　前記一対の第３画素電極は、それぞれの前記第１画素電極の、前記列に直交する方向に
隣り合う位置から、前記列に沿った方向にずれた位置に配列されていることを特徴とする
有機エレクトロルミネッセンス表示装置。
【請求項８】
　請求項７に記載された有機エレクトロルミネッセンス表示装置において、
　相互に隣り合う１つの前記第１画素電極及び１つの前記第２画素電極の隣り合う辺は、
前記列に沿った方向及び前記一対の第２画素電極が並ぶ方向のいずれにも交差するように
延び、
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　相互に隣り合う１つの前記第１画素電極及び１つの前記第３画素電極の隣り合う辺は、
前記列に沿った方向及び前記一対の第３画素電極が並ぶ方向のいずれにも交差するように
延びることを特徴とする有機エレクトロルミネッセンス表示装置。
【請求項９】
　請求項１から８のいずれか１項に記載された有機エレクトロルミネッセンス表示装置に
おいて、
　前記複数の第１発光層、前記複数の第２発光層及び前記複数の第３発光層からなる領域
で、前記複数の第１画素電極が並ぶ前記複数の列に直交する方向の両端には、前記複数の
第２発光層及び前記複数の第３発光層が配置され、いずれの前記第１発光層も配置されな
いことを特徴とする有機エレクトロルミネッセンス表示装置。
【請求項１０】
　第１色の光を発する複数の第１発光層と、第２色の光を発する複数の第２発光層と、第
３色の光を発する複数の第３発光層と、を含む有機エレクトロルミネッセンス薄膜と、
　複数の第１画素電極、複数の第２画素電極及び複数の第３画素電極を含む回路基板と、
　を有し、
　前記複数の第１画素電極は、複数の列をなすように並び、
　前記複数の第２画素電極及び前記複数の第３画素電極は、前記第１画素電極の隣同士の
前記列の間に２列で並び、
　１つの前記第２画素電極及び１つの前記第３画素電極は、それぞれの前記列に交互に並
び、
　前記第１画素電極の隣同士の前記列の間で、前記列の間隔方向に、一対の前記第２画素
電極が並び、
　前記第１画素電極の隣同士の列の間で、前記列の間隔方向に、一対の前記第３画素電極
が並び、
　前記一対の前記第２画素電極と前記一対の前記第３画素電極とは、前記列の前記間隔方
向に交互に並び、
　前記複数の第１発光層は、１つの前記第１発光層が１つの前記列の前記第１画素電極と
連続的に重なるように、複数のストライプ状に配置され、
　前記複数の第２発光層は、それぞれの前記第２発光層が前記一対の前記第２画素電極と
連続的に重なるように配置され、
　前記複数の第３発光層は、それぞれの前記第３発光層が前記一対の前記第３画素電極と
連続的に重なるように配置されている有機エレクトロルミネッセンス表示装置の製造方法
であって、
　前記複数の第１発光層はストライプの開口形状を有する第一マスクを、前記複数の第２
発光層及び前記複数の第３発光層は各々千鳥配置のドットの開口形状を有する第二及び第
三マスクを用いて蒸着で形成されることを特徴とする有機エレクトロルミネッセンス表示
装置の製造方法。
【請求項１１】
　第１色の光を発する複数の第１発光層と、第２色の光を発する複数の第２発光層と、第
３色の光を発する複数の第３発光層と、を含む有機エレクトロルミネッセンス薄膜と、
　複数の第１画素電極、複数の第２画素電極及び複数の第３画素電極を含む回路基板と、
　を有し、
　前記複数の第１画素電極は、複数の列をなすように並び、
　前記複数の第２画素電極及び前記複数の第３画素電極は、前記第１画素電極の隣同士の
前記列の間に２列で並び、
　１つの前記第２画素電極及び１つの前記第３画素電極は、それぞれの前記列に交互に並
び、
　前記第１画素電極の隣同士の前記列の間で、前記列の間隔方向に、一対の前記第２画素
電極が並び、
　前記第１画素電極の隣同士の列の間で、前記列の間隔方向に、一対の前記第３画素電極
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が並び、
　前記一対の前記第２画素電極と前記一対の前記第３画素電極とは、前記列の前記間隔方
向に交互に並び、
　前記複数の第１発光層は、前記複数の第１発光層は、１つの前記第１発光層が１つの前
記第１画素電極と重なるように分離されて配置され、
　前記複数の第２発光層は、それぞれの前記第２発光層が前記一対の前記第２画素電極と
連続的に重なるように配置され、
　前記複数の第３発光層は、それぞれの前記第３発光層が前記一対の前記第３画素電極と
連続的に重なるように配置されている有機エレクトロルミネッセンス表示装置の製造方法
であって、
　前記複数の第１発光層は正方配置のドットの開口形状を有する第一マスクを用いて、前
記複数の第２発光層及び前記複数の第３発光層は各々千鳥状のドットの開口形状を有する
第二及び第三マスクを用いて蒸着で形成されることを特徴とする有機エレクトロルミネッ
センス表示装置の製造方法。

【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、有機エレクトロルミネッセンス表示装置に関する。
【背景技術】
【０００２】
　有機エレクトロルミネッセンスパネルの製造方法では、蒸着マスクに回路基板を載せ、
蒸着マスクの下方に設置した蒸発源で有機材料を蒸発させ、回路基板に有機膜を形成する
（特許文献１及び２）。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００３】
【特許文献１】特開２００２－６９６１９号公報
【特許文献２】特開２００３－３３２０５７号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００４】
　ストライプ配列の有機膜を形成するための蒸着マスクは、スリットが長くなるためリブ
が細長くなっており、剛性が弱い。そのため、高精細化が難しい。これに対して、個々の
画素ごとに有機膜を形成すれば、蒸着マスクのスリットが小さくなるためその剛性を上げ
ることができるが、有機膜が小さくなるため、輝度が低下する。
【０００５】
　本発明は、輝度を低下させずに高精細化を図ることを目的とする。
【課題を解決するための手段】
【０００６】
　（１）本発明に係る有機エレクトロルミネッセンス表示装置は、第１色の光を発する複
数の第１発光層と、第２色の光を発する複数の第２発光層と、第３色の光を発する複数の
第３発光層と、を含む有機エレクトロルミネッセンス薄膜と、複数の第１画素電極、複数
の第２画素電極及び複数の第３画素電極を含む回路基板と、を有し、前記複数の第１画素
電極は、複数の列をなすように並び、前記複数の第２画素電極及び前記複数の第３画素電
極は、前記第１画素電極の隣同士の前記列の間に２列で並び、１つの前記第２画素電極及
び１つの前記第３画素電極は、それぞれの前記列に交互に並び、前記第１画素電極の隣同
士の前記列の間で、前記列の間隔方向に、一対の前記第２画素電極が並び、前記第１画素
電極の隣同士の列の間で、前記列の間隔方向に、一対の前記第３画素電極が並び、前記一
対の前記第２画素電極と前記一対の前記第３画素電極とは、前記列の前記間隔方向に交互
に並び、前記複数の第１発光層は、前記複数の第１画素電極と重なるように配置され、前
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記複数の第２発光層は、それぞれの前記第２発光層が前記一対の前記第２画素電極と連続
的に重なるように配置され、前記複数の第３発光層は、それぞれの前記第３発光層が前記
一対の前記第３画素電極と連続的に重なるように配置され、隣り合う１つの前記第１画素
電極と１つの前記第２画素電極との間の最短距離Ｄ１２と、隣り合う１つの前記第１画素
電極と１つの前記第３画素電極との間の最短距離Ｄ１３と、前記一対の前記第２画素電極
の間の最短距離Ｄ２と、前記一対の前記第３画素電極の間の最短距離Ｄ３とは、
Ｄ２＜Ｄ１２

Ｄ２＜Ｄ１３

Ｄ３＜Ｄ１２

Ｄ３＜Ｄ１３

の関係を有することを特徴とする。本発明によれば、第２発光層及び第３発光層がストラ
イプ状になっていないので、蒸着マスクのスリットが長くならず、本発明を用いた表示装
置を作製する際の蒸着マスクの剛性が低下しない。また、それぞれの第２発光層が一対の
第２画素電極と連続的に重なり、それぞれの第３発光層が一対の第３画素電極と連続的に
重なるので、一対の第２画素電極の間の最短距離Ｄ２と、一対の第３画素電極の間の最短
距離Ｄ３とを小さくすることができ、第２画素電極及び第３画素電極を大きくすることが
できる。その結果、表示装置としての輝度を高めることができる。また、１つの第２画素
電極及び１つの第３画素電極がそれぞれの列に交互に並んでおり、異なる色を交互に発す
るようになっているので、１色のラインが形成されないようになっている。こうして、本
発明によれば、表示装置の輝度を低下させずにその精細度を高めることができる。なおこ
れらの効果による本願の当然の効果として、更に本発明を用いた表示装置を作製する際の
歩留りの向上によってその表示装置を用いた製品の低コスト化も期待することができる。
【０００７】
　（２）（１）に記載された有機エレクトロルミネッセンス表示装置において、前記複数
の第１発光層は、１つの前記第１発光層が１つの前記列の前記第１画素電極と連続的に重
なるように、複数のストライプ状に形成されていることを特徴としてもよい。
【０００８】
　（３）（１）に記載された有機エレクトロルミネッセンス表示装置において、前記複数
の第１発光層は、１つの前記第１発光層が１つの前記第１画素電極と重なるように分離さ
れて形成されていることを特徴としてもよい。
【０００９】
　（４）（３）に記載された有機エレクトロルミネッセンス表示装置において、それぞれ
の前記第１発光層、それぞれの前記第２発光層及びそれぞれの前記第３発光層は、いずれ
も丸い平面形状を有することを特徴としてもよい。
【００１０】
　（５）（３）に記載された有機エレクトロルミネッセンス表示装置において、それぞれ
の前記第１発光層、それぞれの前記第２発光層及びそれぞれの前記第３発光層は、いずれ
も多角形の平面形状を有することを特徴としてもよい。
【００１１】
　（６）（１）から（５）のいずれか１項に記載された有機エレクトロルミネッセンス表
示装置において、前記複数の第１画素電極、前記複数の第２画素電極及び前記複数の第３
画素電極は、それぞれの前記列に直交して複数行で並ぶように、マトリクス状に配列され
ていることを特徴としてもよい。
【００１２】
　（７）（１）から（５）のいずれか１項に記載された有機エレクトロルミネッセンス表
示装置において、前記一対の第２画素電極は、それぞれの前記第１画素電極の、前記列に
直交する方向に隣り合う位置から、前記列に沿った方向にずれた位置に配列され、前記一
対の第３画素電極は、それぞれの前記第１画素電極の、前記列に直交する方向に隣り合う
位置から、前記列に沿った方向にずれた位置に配列されていることを特徴としてもよい。
【００１３】



(6) JP 5679161 B2 2015.3.4

10

20

30

40

50

　（８）（７）に記載された有機エレクトロルミネッセンス表示装置において、相互に隣
り合う１つの前記第１画素電極及び１つの前記第２画素電極の隣り合う辺は、前記列に沿
った方向及び前記一対の第２画素電極が並ぶ方向のいずれにも交差するように延び、相互
に隣り合う１つの前記第１画素電極及び１つの前記第３画素電極の隣り合う辺は、前記列
に沿った方向及び前記一対の第３画素電極が並ぶ方向のいずれにも交差するように延びる
ことを特徴としてもよい。
【００１４】
　（９）（１）から（８）のいずれか１項に記載された有機エレクトロルミネッセンス表
示装置において、前記複数の第１発光層、前記複数の第２発光層及び前記複数の第３発光
層からなる領域で、前記複数の第１画素電極が並ぶ前記複数の列に直交する方向の両端に
は、前記複数の第２発光層及び前記複数の第３発光層が配置され、いずれの前記第１発光
層も配置されないことを特徴としてもよい。
【００１５】
　（１０）本発明に係る有機エレクトロルミネッセンス表示装置の製造方法は、第１色の
光を発する複数の第１発光層と、第２色の光を発する複数の第２発光層と、第３色の光を
発する複数の第３発光層と、を含む有機エレクトロルミネッセンス薄膜と、複数の第１画
素電極、複数の第２画素電極及び複数の第３画素電極を含む回路基板と、を有する有機エ
レクトロルミネッセンス表示装置の製造方法であって、前記複数の第１発光層はストライ
プの開口形状を有する第一マスクを、前記複数の第２発光層及び前記複数の第３発光層は
各々千鳥配置のドットの開口形状を有する第二及び第三マスクを用いて蒸着で形成される
ことを特徴とする。
【００１６】
　（１１）本発明に係る有機エレクトロルミネッセンス表示装置の製造方法は、第１色の
光を発する複数の第１発光層と、第２色の光を発する複数の第２発光層と、第３色の光を
発する複数の第３発光層と、を含む有機エレクトロルミネッセンス薄膜と、複数の第１画
素電極、複数の第２画素電極及び複数の第３画素電極を含む回路基板と、を有する有機エ
レクトロルミネッセンス表示装置の製造方法であって、前記複数の第１発光層は正方配置
のドットの開口形状を有する第一マスクを用いて、前記複数の第２発光層及び前記複数の
第３発光層は各々千鳥状のドットの開口形状を有する第二及び第三マスクを用いて蒸着で
形成されることを特徴とする。
【００１７】
　（１２）（１１）に記載された有機エレクトロルミネッセンス表示装置の製造方法にお
いて、前記正方配置のドットの開口形状を有する第一マスクを用いて蒸着で形成される前
記複数の第１発光層には各１個の第１画素電極が含まれ、前記千鳥状のドットの開口形状
を有する第二及び第三マスクを用いて蒸着で形成される前記複数の第２発光層或いは前記
複数の第３発光層にはそれぞれ２個ずつの第２画素電極或いは第３画素電極が含まれるこ
とを特徴としてもよい。
【図面の簡単な説明】
【００１８】
【図１】図２に示す有機エレクトロルミネッセンス表示装置のＩ－Ｉ線断面図である。
【図２】有機エレクトロルミネッセンス薄膜の形状及び配列を示す平面図である。
【図３】本発明の実施形態の変形例１を説明する図である。
【図４】本発明の実施形態の変形例２を説明する図である。
【発明を実施するための形態】
【００１９】
　以下、本発明の実施形態について、図面を参照して説明する。図１は、本発明の実施形
態に係る有機エレクトロルミネッセンス表示装置の断面図であって、図２に示す有機エレ
クトロルミネッセンス表示装置のＩ－Ｉ線断面図である。有機エレクトロルミネッセンス
表示装置は、有機エレクトロルミネッセンス薄膜１０を有する。図２は、有機エレクトロ
ルミネッセンス薄膜１０の形状及び配列を示す平面図である。
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【００２０】
　有機エレクトロルミネッセンス薄膜１０は、第１色（例えば緑）の光を発する複数の第
１発光層１２を含む。複数の第１発光層１２は、複数のストライプ状に形成されている。
それぞれの第１発光層１２は、図２において上下方向に長く延びており、左右方向に並列
している。
【００２１】
　有機エレクトロルミネッセンス薄膜１０は、第２色（例えば青）の光を発する複数の第
２発光層１４と、第３色（例えば赤）の光を発する複数の第３発光層１６を含む。緑色、
青色及び赤色の光のうち、緑色の光が人の目には最も明るく感じることが知られている。
【００２２】
　図２に示すように、複数の第２発光層１４及び複数の第３発光層１６は、第１発光層１
２の列の長さに沿った方向（図２で上下方向）には交互に配置されている。また、複数の
第２発光層１４及び複数の第３発光層１６は、第１発光層１２の列の長さに直交する方向
（図２で左右方向）にも交互に配置されている。
【００２３】
　本実施形態によれば、第２発光層１４及び第３発光層１６が交互に並んでいるため、異
なる色を交互に発するので、１色のラインが形成されないようになっている。
【００２４】
　図２には、複数の第１発光層１２、複数の第２発光層１４及び複数の第３発光層１６か
らなる領域の一部のみが示されているが、全体の領域でも、第１発光層１２の列の長さ方
向に直交する方向の両端（図２で左右の両端）には、複数の第２発光層１４及び複数の第
３発光層１６が配置され、いずれの第１発光層１２も配置されない。
【００２５】
　図１に示すように、有機エレクトロルミネッセンス表示装置は、回路基板１８を有する
。回路基板１８は、ガラス等からなる基板２０を有する。基板２０上には、半導体薄膜２
２が形成され、その上方に絶縁膜を介してゲート電極２４が形成され、半導体薄膜２２に
導通するようにソース／ドレイン配線２６が形成されることで、薄膜トランジスタ２８が
構成されている。なお、薄膜トランジスタ２８を覆うように層間絶縁膜３０が形成されて
いる。
【００２６】
　回路基板１８は、複数の第１画素電極３２、複数の第２画素電極３４及び複数の第３画
素電極３６（図２参照）を含む。第１画素電極３２、第２画素電極３４及び第３画素電極
３６のそれぞれの一部を開口させるように、例えば有機材料からなるバンク層３８が形成
されている。バンク層３８の開口で第１画素電極３２、第２画素電極３４及び第３画素電
極３６に載るように正孔輸送層４０が形成され、その上に、上述した第１発光層１２、第
２発光層１４及び複数の第３発光層１６が形成されている。第１発光層１２、第２発光層
１４及び複数の第３発光層１６の上には、共通電極４２（例えばカソード電極）が形成さ
れ、その上に充填層４４を介して封止板４６（例えばガラス板）が設けられている。
【００２７】
　第１画素電極３２は、薄膜トランジスタ２８によって駆動されるようになっている。図
２に示すように、複数の第１画素電極３２は、複数の第１発光層１２と重なるように配置
されている。すなわち、複数の第１画素電極３２は、複数の列をなすように並んでいる。
また、複数の第１発光層１２は、１つの第１発光層１２が１つの列の第１画素電極３２と
連続的に重なる。
【００２８】
　第２画素電極３４及び第３画素電極３６も、それぞれ、薄膜トランジスタ２８によって
駆動されるようになっている。図２に示すように、第１画素電極３２の隣同士の列の間で
、複数の第２画素電極３４及び複数の第３画素電極３６は、２列になって並んでいる。１
つの第２画素電極３４及び１つの第３画素電極３６は、図２で上下方向に、それぞれの列
に交互に並ぶ。また、第１画素電極３２の隣同士の列の間で、列の間隔方向（図２で左右
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方向）に、一対の第２画素電極３４が並び、同様に、一対の第３画素電極３６が並ぶ。一
対の第２画素電極３４と一対の第３画素電極３６とは、１列の第１画素電極３２を挟んで
、列の間隔方向（図２で左右方向）に交互に並ぶ。複数の第１画素電極３２、複数の第２
画素電極３４及び複数の第３画素電極３６は、それぞれの列に直交する方向に複数行で並
列するように、マトリクス状に配列されている。
【００２９】
　本実施形態によれば、１つの第２画素電極３４及び１つの第３画素電極３６がそれぞれ
の列に交互に並んでおり、異なる色を交互に発するようになっているので、１色のライン
が形成されないようになっている。
【００３０】
　それぞれの第２発光層１４は、図２で左右に並ぶ一対の第２画素電極３４と連続的に重
なるように配置されている。それぞれの第３発光層１６は、図２で左右に並ぶ一対の第３
画素電極３６と連続的に重なるように配置されている。
【００３１】
　本実施形態によれば、第１発光層１２はストライプの開口形状を有するマスクを用いて
蒸着されるが、第２発光層１４及び第３発光層１６は千鳥配置のドットの開口形状を有す
るマスクを用いて蒸着される。このように第２発光層１４及び第３発光層１６の蒸着マス
クはストライプ状になっていないので、これらを形成するときに使用する蒸着マスクのス
リットが長くならず、蒸着マスクの剛性が低下しない。
【００３２】
　隣り合う１つの第１画素電極３２と１つの第２画素電極３４との間の最短距離Ｄ１２と
、隣り合う１つの第１画素電極３２と１つの第３画素電極３６との間の最短距離Ｄ１３と
、一対の第２画素電極３４の間の最短距離Ｄ２と、一対の第３画素電極３６の間の最短距
離Ｄ３とは、
Ｄ２＜Ｄ１２

Ｄ２＜Ｄ１３

Ｄ３＜Ｄ１２

Ｄ３＜Ｄ１３

の関係を有する。
【００３３】
　本実施形態によれば、それぞれの第２発光層１４が一対の第２画素電極３４と連続的に
重なり、それぞれの第３発光層１６が一対の第３画素電極３６と連続的に重なっている。
したがって、上述した関係が成立するように、一対の第２画素電極３４の間の最短距離Ｄ

２と、一対の第３画素電極３６の間の最短距離Ｄ３を小さくすることができる。そのため
、最短距離が小さくなった分、第２画素電極３４及び第３画素電極３６を大きくすること
ができる。その結果、輝度を高めることができる。本実施形態によれば、輝度を低下させ
ずに高精細化を図ることができる。また表示装置を製造する際の歩留りの向上によって本
発明による表示装置を用いた製品の低コスト化も期待することができる。
【００３４】
　図３は、本発明の実施形態の変形例１を説明する図である。この変形例では、それぞれ
の第１発光層１１２、それぞれの第２発光層１１４及びそれぞれの第３発光層１１６は、
いずれも丸い平面形状を有する。丸い形状は、これに対応する蒸着マスクの開口を形成し
やすい。
【００３５】
　第２発光層１１４の丸い形状に対応して、第２画素電極１３４の第２発光層１１４の外
形に対向する輪郭も丸くなっている。同様に、第３画素電極１３６の第３発光層１１６の
外形に対向する輪郭も丸くなっている。複数の第１発光層１１２は、１つの第１発光層１
１２が１つの第１画素電極１３２と重なるように分離されて形成されている。
【００３６】
　１つの第２発光層１１４と重なる一対の第２画素電極１３４は、それぞれの第１画素電
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極１３２の、列に直交する方向（図３で左右方向）に隣り合う位置から、列に沿った方向
（図３で上下方向）にずれた位置（すなわち斜め右又は斜め左）に配列されている。
【００３７】
　同様に、１つの第３発光層１１６と重なる一対の第３画素電極１３６は、それぞれの第
１画素電極１３２の、列に直交する方向（図３で左右方向）に隣り合う位置から、列に沿
った方向（図３で上下方向）にずれた位置（すなわち斜め右又は斜め左）に配列されてい
る。本変形例のその他の内容は、上記実施形態で説明した内容が該当する。
【００３８】
　本実施形態によれば、第１発光層１１２は正方配置のドットの開口形状を有するマスク
を用いて蒸着されるが、第２発光層１１４及び第３発光層１１６は千鳥配置のドットの開
口形状を有するマスクを用いて蒸着される。このように第１発光層１１２、第２発光層１
１４及び第３発光層１１６の蒸着マスクはストライプ状になっていないので、これらを形
成するときに使用する蒸着マスクのスリットが長くならず、蒸着マスクの剛性が低下しな
い。加えて第２発光層１１４及び第３発光層１１６の蒸着マスクの開口は、それぞれ第２
画素電極１３４及び第３画素電極１３６が２個に開口が１個の割合で設けられているため
、画素電極の半分の数で十分である。このように第２発光層１１４及び第３発光層１１６
の蒸着マスクは開口が画素数の半分で済むため、本実施形態は蒸着マスクの剛性向上には
更に有利である。
【００３９】
　図４は、本発明の実施形態の変形例２を説明する図である。この変形例は、図３に示す
変形例と比べて、それぞれの第１発光層２１２、それぞれの第２発光層２１４及びそれぞ
れの第３発光層２１６がいずれも多角形の平面形状を有する点で相違する。
【００４０】
　また、相互に隣り合う１つの第１画素電極２３２及び１つの第２画素電極２３４の隣り
合う辺Ｓ１，Ｓ２は、列に沿った方向（図４で上下方向）及び一対の第２画素電極２３４
が並ぶ方向（図４で左右方向）のいずれにも交差するように（すなわち斜めに）延びる。
【００４１】
　同様に、相互に隣り合う１つの第１画素電極２３２及び１つの第３画素電極２３６の隣
り合う辺Ｓ１，Ｓ３も、列に沿った方向（図４で上下方向）及び一対の第３画素電極２３
６が並ぶ方向（図４で左右方向）のいずれにも交差するように（すなわち斜めに）延びる
。本変形例のその他の内容は、上記実施形態及び変形例１で説明した内容が該当する。
【００４２】
　本発明は、上述した実施形態に限定されるものではなく種々の変形が可能である。例え
ば、実施形態で説明した構成は、実質的に同一の構成、同一の作用効果を奏する構成又は
同一の目的を達成することができる構成で置き換えることができる。
【符号の説明】
【００４３】
　１０　エレクトロルミネッセンス薄膜、１２　第１発光層、１４　第２発光層、１６　
第３発光層、１８　回路基板、２０　基板、２２　半導体薄膜、２４　ゲート電極、２６
　ソース／ドレイン配線、２８　薄膜トランジスタ、３０　層間絶縁膜、３２　第１画素
電極、３４　第２画素電極、３６　第３画素電極、３８　バンク層、４０　正孔輸送層、
４２　共通電極、４４　充填層、４６　封止板、１１２　第１発光層、１１４　第２発光
層、１１６　第３発光層、１３２　第１画素電極、１３４　第２画素電極、１３６　第３
画素電極、２１２　第１発光層、２１４　第２発光層、２１６　第３発光層、２３２　第
１画素電極、２３４　第２画素電極、２３６　第３画素電極。
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摘要(译)

要解决的问题：提供一种在不降低亮度的情况下增强高清晰度的有机电
致发光显示装置。解决方案：第二像素电极34和第三像素电极36交替排
列在列上，并且一对第二像素电极34和一对第三像素电极36的交替排列
在列的间隔方向上。布置多个第二发射层14，使得每个第二发射层14与
一对第二像素电极34连续地重叠，并且布置多个第三发光层16，使得每
个第三发光层16连续地与第一发光层16重叠。相邻的一个第一像素电极
32和一个第二像素电极34之间的最短距离D 12 ，最短距离D 在相邻的一
个第一像素电极32和一个第三像素电极36之间的最小距离D 2 在一对第
二像素电极34之间并且最短距离D 3 满足D 2 12 ，D 2 13 ，D 3 12 ，D 
3 <D <SBPOS = “POST”&gt; 13 &lt;/ SB&gt;。
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